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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest uktad geometryczno-elektryczny odwrotnej sondy Kelvina z wymu-
szeniem piezoelektrycznym z generatorem napiecia przemiennego.

Dotychczas znany jest potprzewodnikowy sensor rezystancyjny do monitorowania atmosfery
w detekcji gazéw toksycznych oparty na pomiarze zmian przewodnictwa elektrycznego materiatu sen-
sorowego przedstawiony w polskim opisie patentowym PL 198042. Ograniczeniem w tego typu senso-
rach jest dtugi czas odpowiedzi w trakcie ekspozycji w gazach, zmiany rezystancji w trakcje eksplo-
atacji w gazach oraz koniecznos$¢ wykonania kontaktu elektrycznego pomiedzy warstwg gazoczutg
i uktadem detekcji. Do detekcji gazéw toksycznych, do kontroli proceséw adsorpcji — desorpcji gazéow
wykorzystuje sie efekt fotonapiecia powierzchniowego, polegajacy na zmianie absolutnej wartosci
potencjatu elektrycznego na powierzchni przewodnika w trakcie oddziatywania gazami nie wymaga sie
kontaktu elektrycznego w uktadzie detekcji zawierajgcym na jednej z elektrod warstwy gazoczutej.

Istota wynalazku charakteryzuje si¢ tym, ze do generatora Vg przytaczony jest cienki krgzek
miedziany z osadzong na nim warstwg piezoelektryczna, przy czym warstwa sensoryczna polaryzo-
wana jest zrédtem napiecia polaryzujgcego V.

Uktad wedtug wynalazku charakteryzuje sie tym, ze cienki krgzek miedziany umieszczony jest
w warstwie sensorycznej w odlegtosci nie wiekszej niz 1 mm w odniesieniu do potencjatu masy
w zakresie od -5V do 5V.

Uktad wedtug wynalazku charakteryzuje sie tym, ze generator wytwarza napiecie sinusoidalne
lub prostokatne w stosunku do wspdlnej masy uktadu w zakresie od 300 Hz do 1kHz.

Przyktad

Do potencjatu masy przylgczony jest cienki krgzek miedziany 3 umieszczony bezposrednio nad
warstwg sensoryczng 4 probki. Na gornej warstwie krgzka miedzianego 3 naparowana jest warstwa
krysztatu piezoelektrycznego 2, ktéra wprawia krgzek miedziany 3 w drgania mechaniczne, zgodnie
z parametrami elektrycznymi generatora napigciowego V4 1 poprzez generator napigcia przemiennego
Vp 5 w stosunku do wspdlnej masy. Przy zachowaniu parametréw krytycznych dla kazdej z sekcji tj.:
odlegtos¢ warstwy sensorycznej 4 prébki od cienkiego krgzka miedzianego 3 w odlegtosci nie wiek-
szej niz 1 mm, przy czym $rednica cienkiego krgzka miedzianego 3 wieksza od srednicy warstwy sen-
sorycznej 4 prébki, zrédto napiecia polaryzujgce V, 5 w zakresie od -5V do 5V, natomiast generator
napiecia przemiennego Vy 1 w zakresie od 300Hz do 1 kHz, uktad wymusza przeptyw prgdu miedzy
cienkim krgzkiem miedzianym 3, a warstwg sensoryczng 4 probki, ktora tworzy wraz z cienkim krgz-
kiem miedzianym 3 uktad zmiennego w czasie kondensatora. Warto$¢ przeptywajacego pradu wyko-
rzystywana jest to wyznaczenia kontaktowej réznicy potencjatéw miedzy elementami. W aspekcie
zastosowan do detekcji gazéw toksycznych stanowi parametr fizyczny okre$lajgcy witasciwoséci elek-
tronowe obszaru przypowierzchniowego materiatu sensorycznego.

Przedmiot wynalazku w przyktadzie realizacji zostat przedstawiony na rysunku, ktéry przedsta-
wia schemat uktad geometryczno-elektryczny odwrotnej sondy Kelvina z wymuszeniem piezoelek-
trycznym z generatorem napiecia przemiennego.

Zastrzezenia patentowe

1. Uktad geometryczno-elektryczny odwrotnej sondy Kelvina z wymuszeniem piezoelektrycz-
nym z generatorem napigcia przemiennego znamienny tym, ze do generatora Vg przytgczony jest
cienki krgzek miedziany z osadzong na nim warstwg piezoelektryczng, przy czym warstwa sensorycz-
na polaryzowana jest zrédtem napiecia polaryzujgcego Vy,.

2. Uktad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze cienki krgzek miedziany umieszczony jest
w warstwie sensorycznej w odlegtosci nie wiekszej niz 1 mm w odniesieniu do potencjatu masy
w zakresie od -5V do 5V.

3. Uktad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Zze generator wytwarza napiecie sinusoidalne lub
prostokatne w stosunku do wspdlnej masy uktadu w zakresie od 300 Hz do 1kHz.
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